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Zatacznik nr 2 do ogtoszenia o udzielanym zamdwieniu nr ZZ/472/009/D/2021

Materiaty podtozowe elektrod

1. Grafen na SiO,/Si:

8 sztuk 1 cm x 1 cm,

ruchliwo$¢ nosnikow grafenu powyzej 1000 cm2/V's,

grubos¢ grafenu ponizej 1 nm,

grubo$¢ dwutlenku krzemu z zakresu 500 nm — 90 nm,

krzem domieszkowany borem (rezystywno$¢ ponizej10 Q-cm),
grubo$¢ krzemu z zakresu 0.5 cm -1 cm.

CPV: 24000000-4 produkty chemiczne

llos¢: 2 paczki

2. Wysoko zorientowany grafit pirolityczny (ang. Highly Oriented Pyrolitic Graphite):

2 sztuki 12 mm x 12 mm x 2 mm,

wykorzystywany jako probka testowa w skaningowym mikroskopie tunelowym,

ZYB,

pozwalajacy na wykonanie kontaktdéw do folii diamentowej o grubosci 1 um oraz chropowato$ci rzedu 100
nm.

CPV: 24000000-4 produkty chemiczne

llos¢: 4 paczki

3. Chip tranzystorowy (l):

rozmiar z zakresu 10 mm x 10 mm =20 mm x 20 mm,

grubos¢ nieprzekraczajgca 1 mm,

zawierajacy minimum 8 par elektrod na SiO; (300 nm na krzemie typu n),
rbzne dtugo$ci kanatu (z zakresu 4 —20 pm),

CPV: 31712354-6 chipy tranzystorowe

llosé: 3 szt.

4. Chip tranzystorowy (ll):

rozmiar z zakresu 10 mm x 10 mm =20 mm x 20 mm,
grubo$¢ nieprzekraczajgca 1 mm,



POLITECHNIKA
GDANSKA UCZELNIA

BADAWCZA
WYDZIAL ELEKTRONIKI, (VWA DOSKON
TELEKOMUNIKAC|! | INFORMATYKI

zawierajacy minimum 12 par elektrod na SiO2 (300 nm na krzemie typu p),
- r6zne dlugosci kanatu (z zakresu 2-10 pm),

CPV: 31712354-6 chipy tranzystorowe

llos§é: 3 szt.



